
2SC5662 / 2SC4726H / 2SC4726 / 2SC4083 /
トランジスタ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2SC3838K / 2SC4043S

高周波増幅用 (11V, 50mA, 3.2GHz)
2SC5662 / 2SC4726H / 2SC4726 / 2SC4083 /
2SC3838K / 2SC4043S

特長特長特長特長

1) fTが高い。 (fT = 3.2GHz)

2) rbb’⋅Ccが小さく高利得である。 (Typ. 4ps)
3) NFが小さい。

絶対最大定格絶対最大定格絶対最大定格絶対最大定格（Ta＝25℃）
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2SC5662 / 2SC4726H / 2SC4726 / 2SC4083 /
トランジスタ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2SC3838K / 2SC4043S

電気的特性電気的特性電気的特性電気的特性（Ta＝25℃）
Parameter Symbol Min. Typ. Max. Unit Conditions
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